
NOMBRE: FISICA DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES II
HRS./SEM.: 4
CLAVE: F26

• Objetivo: Que el alumno sea capaz de utilizar dispositivos semiconductores en la tecnología dew
dispositivos integrados.

1. Dispositivos  semiconductores. Diodos  de  microondas,  efecto  cuántico  y  dispositivos  de  electrones
rápidos; Introducción a los dispositivos fotónicos.

2. Tecnología de semiconductores. Crecimiento de cristales y epitaxia; Formación de películas; Litografía y
erosionado; Dopaje con impurezas; Dispositivos integrados.
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Técnicas de enseñanza sugeridas

Exposición oral ( X )
Exposición audiovisual ( X )
Ejercicios dentro de clase ( X )
Seminarios ( X )
Lecturas obligatorias ( X )
Trabajos de investigación ( X )
Prácticas en taller o laboratorio ( X )
Prácticas de campo ( )
Otras: ( )

Elementos de evaluación sugeridos

Exámenes parciales ( X )
Exámenes finales ( X )
Trabajos y tareas fuera del aula ( X )
Participación en clase ( X )
Asistencia a prácticas ( x )
Otras: ( )


